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■ INTERNALLY COMPENSATED
■ SHORT-CIRCUIT PROTECTION
■ GAIN AND PHASE MATCH BETWEEN

AMPLIFIER
■ LOW POWER CONSUMPTION
■ PIN TO PIN COMPATIBLE WITH

MC1458/LM358
■ GAIN BANDWIDTH PRODUCT (at 100kHz)

5.5MHz

DESCRIPTION 

The TJM4558 is a high performance monolithic
dual operational amplifier.
The circuit combines all the outstanding features
of the MC1458 and, in addition possesses three
times the unity gain bandwidth of the industry
standard.

ORDER CODE    

N = Dual in Line Package (DIP)
D = Small Outline Package (SO) - also available in Tape & Reel (DT))
P = Thin Shrink Small Outline Package (TSSOP) - only available
       in Tape & Reel (PT)

     

PIN CONNECTIONS (top view)     

Part Number Temperature 
Range

Package

N D P

TJM4558C 0°C, +70°C • • •
TJM4558I -40°C, +105°C • • •
Example : TJM4558CN

N
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(Plastic Package)

D
SO8

(Plastic Micropackage)
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SCHEMATIC DIAGRAM (1/2 TJM4558)     

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS      

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
VCC = ±15V, Tamb = 25°C (unless otherwise specified)     

3.1kΩ

Inverting input

Non-inverting input

7.1kΩ

87pF 7.1kΩ

480Ω 4.2kΩ 36kΩ

10pF

150Ω

25Ω
Output

25Ω

VCC

VCC

Symbol Parameter TJM4558I TJM4558C Unit

VCC Supply Voltage ±22 V

Vi Input Voltage ±15 V

Vid Differential Input Voltage ±30 V

Ptot Power Dissipation 680 mW

Output Short Circuit Duration Infinite
Toper Operating Free-Air Temperature Range -40 to +105 0 to +70 °C

Tstg Storage Temperature -65 to +150 °C

Symbol Parameter Min. Typ. Max. Unit

Vio

Input Offset Voltage (Rs ≤ 10kΩ)
Tamb = +25°C
Tmin. ≤ Tamb ≤ Tmax.

1 5
6

mV

Iio

Input Offset Current 
Tamb = +25°C
Tmin. ≤ Tamb ≤ Tmax.

20
40

100 nA

Iib

Input Bias Current 
Tamb = +25°C
Tmin. ≤ Tamb ≤ Tmax.

50
100

400 nA

Avd

Large Signal Voltage Gain (RL = 2kΩ, Vo = ±10V)
Tamb = +25°C
Tmin. ≤ Tamb ≤ Tmax.

50
25

200
V/mV
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SVR
Supply Voltage Rejection Ratio  (Rs ≤ 10kΩ)

Tamb = +25°C
Tmin. ≤ Tamb ≤ Tmax.

90
77

dB

ICC

Supply Current, all amplifiers, no load
Tamb = +25°C
Tmin. ≤ Tamb ≤ Tmax.

2.3
4

4.5 mA

Vicm

Input Common Mode Voltage Range
Tamb = +25°C
Tmin. ≤ Tamb ≤ Tmax.

±12
±12 

V

CMR
Common-mode Rejection Ratio  (Rs ≤ 10kΩ)

Tamb = +25°C
Tmin. ≤ Tamb ≤ Tmax.

90
70

dB

Ios Output Short Circuit Current 10 20 mA

Vo

Output Voltage Swing
Tamb = +25°C  RL = 10kΩ

  RL = 2kΩ
Tmin. ≤ Tamb ≤ Tmax.  RL = 10kΩ

  RL = 2kΩ

±12
±10
±12
±10

±14
±13 V

SR
Slew Rate
(Vi = ±10, RL = 2kΩ, CL = 100pF,  Tamb = 25°C, unity gain) 2.2

V/µs

tr
Rise Time
(Vi = ±20mV, RL = 2kΩ, CL = 100pF,  Tamb = 25°C, unity gain) 0.3

µs

KOV Overshoot
 (Vi = ±20mV, RL = 2kΩ, CL = 100pF,  Tamb = 25°C, unity gain) 15

%

Ri Input Resistance 0.3 2 MΩ
Ci Input Capacitance 1.4 pF
Ro Output Resistance 75 Ω
B Unity Gain Bandwidth 2.8 MHz

GBP
Gain Bandwidth Product
(Vi = 10mV, RL = 2kΩ, CL = 100pF,  f = 100kHz, Tamb = 25°C) 5.5 MHz

THD
Total Harmonic Distortion
(f = 1kHz, Av = 20dB, RL = 2kΩ, Vo = 2Vpp, CL = 100pF,  Tamb = 25°C) 0.008

%

en Equivalent Input Noise Voltage (RS = 100Ω, f = 1kHz) 12

VO1/VO2 Channel Separation 120 dB

Symbol Parameter Min. Typ. Max. Unit

nV

Hz
------------



TJM4558

4/7

TRANSIENT RESPONSE TEST CIRCUIT                  

OSCILLOSCOPEOSCILLOSCOPE

I

CL
R L
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PACKAGE MECHANICAL DATA   

DIM.
mm. inch

MIN. TYP MAX. MIN. TYP. MAX.

A 3.3 0.130

a1 0.7 0.028

B 1.39 1.65 0.055 0.065

B1 0.91 1.04 0.036 0.041

b 0.5 0.020

b1 0.38 0.5 0.015 0.020

D 9.8 0.386

E 8.8 0.346

e 2.54 0.100

e3 7.62 0.300

e4 7.62 0.300

F 7.1 0.280

I 4.8 0.189

L 3.3 0.130

Z 0.44 1.6 0.017 0.063

Plastic DIP-8 MECHANICAL DATA

P001F
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PACKAGE MECHANICAL DATA  

DIM.
mm. inch

MIN. TYP MAX. MIN. TYP. MAX.

A 1.35 1.75 0.053 0.069

A1 0.10 0.25 0.04 0.010

A2 1.10 1.65 0.043 0.065

B 0.33 0.51 0.013 0.020

C 0.19 0.25 0.007 0.010

D 4.80 5.00 0.189 0.197

E 3.80 4.00 0.150 0.157

e 1.27 0.050

H 5.80 6.20 0.228 0.244

h 0.25 0.50 0.010 0.020

L 0.40 1.27 0.016 0.050

k ˚ (max.)

ddd 0.1 0.04

SO-8 MECHANICAL DATA

0016023/C

    8
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PACKAGE MECHANICAL DATA  

DIM.
mm. inch

MIN. TYP MAX. MIN. TYP. MAX.

A 1.2 0.047

A1 0.05 0.15 0.002 0.006

A2 0.80 1.00 1.05 0.031 0.039 0.041

b 0.19 0.30 0.007 0.012

c 0.09 0.20 0.004 0.008

D 2.90 3.00 3.10 0.114 0.118 0.122

E 6.20 6.40 6.60 0.244 0.252 0.260

E1 4.30 4.40 4.50 0.169 0.173 0.177

e 0.65 0.0256

K 0˚ 8˚ 0˚ 8˚

L 0.45 0.60 0.75 0.018 0.024 0.030

L1 1 0.039

TSSOP8 MECHANICAL DATA

0079397/D
Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, STMicroelectronics assumes no responsibility for the
consequences of use of such information nor for any infringement of patents or other rights of third parties which may result from
its use. No license is granted by implication or otherwise under any patent or patent rights of STMicroelectronics. Specifications
mentioned in this publication are subject to change without notice. This publication supersedes and replaces all information
previously supplied. STMicroelectronics products are not authorized for use as critical components in life support devices or
systems without express written approval of STMicroelectronics.
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Данный компонент на территории Российской Федерации 

Вы можете приобрести в компании MosChip. 

    

   Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке: 

      http://moschip.ru/get-element 

   Вы  можете разместить у нас заказ  для любого Вашего  проекта, будь то 
серийное    производство  или  разработка единичного прибора.   
 
В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и 
пассивных электронных компонентов.   
 
Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы 
двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel 
(ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, 
Amphenol, Glenair. 
 
Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, 
предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов 
практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки. 
 
На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить 
квалифицированную поддержку опытных инженеров. 
 
Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с  
ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009 
 
 

      

            Офис по работе с юридическими лицами: 
 

105318, г.Москва,  ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский» 
 
Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный) 
 
Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304) 
 
E-mail: info@moschip.ru 
 
Skype отдела продаж: 
moschip.ru 
moschip.ru_4 
              

moschip.ru_6 
moschip.ru_9 
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